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以较少数量的工艺制造TFT阵列基板。 TFT阵列基板包括具有扩大的接
触区域的栅极和数据焊盘，以便于与检查装置的检查销接触。通过将检
查引脚与栅极和数据焊盘接触来检查包含TFT阵列基板的LCD。 TFT阵
列基板包括第一，第二和第三导电图案组。第一导电图案组包括栅电
极，栅极线和下栅极焊盘电极。第二导电图案组包括源电极和漏电极，
数据线和下数据焊盘电极。第三导电图案组包括像素电极，以及上栅极
和数据焊盘电极。半导体图案沿着第二导电图案组并在第二导电图案组
下方。栅极绝缘和保护膜图案位于未被第三导电图案组占据的区域。


